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วิจัยและพัฒนาโดย

สถานภาพสิทธิบัตร

ผูนำเทคโนโลยีไปใชประโยชน

ผูผลิตหรือตัวแทนจำหน�ายเคร�องรามาน

ผูผลิตอุปกรณหรือสารเคมีทางนิติวิทยาศาสตร

ผูประกอบการที่สนใจเทคโนโลยีใหมๆ

ดร.นพดล นันทวงศ และ ดร.พิทักษ เอี่ยมชัย

ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC)

ผลงานวิจัยพรอมถายทอดเทคโนโลยี

เน�องจากสารเคมีโมเลกุลและชีวโมเลกุลสวนมาก มีสัญญาณการกระเจิงของรามานต่ำ นักวิจัย

ของเนคเทค จึงไดวิจัยและพัฒนา ชิปขยายสัญญาณรามาน หรือ SERS Chip ข้ึนมา ดวยเทคนิค

การเคลือบฟลมขั้นสูง เพ�อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจวัดเอกลักษณของสารเคมีที่มีปริมาณ

นอยมากๆ ระดับ Trace Concentration ได ชวยใหผูปฏิบัติงานทางดานนี้ทำงานไดงายขึ้น

คำขอสิทธิบัตรการประดิษฐ เลขที่คำขอ 1701005533 ช�อ "กระบวนการปรับสภาพพื้นผิวโลหะที่ใชเปนฐานรองรับของพื้นผิวขยายสัญญาณรามาน"

คำขอสิทธิบัตรการประดิษฐ เลขที่คำขอ 1501003964 ช�อ "กระบวนการสรางโลหะเงินซึ่งมีโครงสรางแบบแทงตั้งตรงบนแผนรองรับ

 ขยายสัญญาณรามาน"

คำขอสิทธิบัตรการประดิษฐ เลขที่คำขอ 1001000190 ช�อ "แผนรองรับชนิดพื้นผิวขยายสัญญาณรามาน และวิธีการเตรียมแผนรองรับ

 ชนิดพื้นผิวขยายสัญญาณรามาน"

ผูใหบริการวิเคราะหทดสอบดวยเคร�องรามาน

อุตสาหกรรมเคมี / อาหาร / ยา

สถาบันนิติวิทยาศาสตร

สำนักงานพิสูจนหลักฐานตำรวจ

กรมวิชาการเกษตร

ธนาคารแหงประเทศไทย

หองปฏิบัติการทั้งในและตางประเทศ

นักศึกษาปริญญาโท-เอก

ชิปขยายสัญญาณรามานความละเอียดสูงชิปขยายสัญญาณรามานความละเอียดสูง
Modern Raman ImagingModern Raman Imaging

EFFECTIVE

สามารถอานคาสารที่มีปริมาณนอย
หรือความเขมขนนอยได

EASY TO USE

ใชงาย เพียงหยดสารละลายบนชิป
รอใหแหง แลวอานผลไดทันที

LESS TIME

ใชเวลาตรวจวัดลดลงจาก 1 วัน
เหลือเพียง 1 นาที

APPLICABLE

ชิปขยายสัญญาณรามาน
สามารถใชกับเครืองรามานไดทุกประเภท

UNIQUE

เทคโนโลยีลอกเลียนแบบไดยาก
ทำใหมีคูแขงนอย


